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O Transistor Bipolar de Juncao (TBJ)



4° Aula:
O Transistor Bipolar de Juncao (TBJ)

Nas aulas anteriores vimos:

- O principio de funcionamento do Diodo, seus modelos

e sua aplicacao em circuitos de corrente continua e
corrente alternada

Agora veremos o0s principios de operacao de um novo
dispositivo, o Transistor Bipolar de Juncao (TBJ)

lllllllll
SSSSSSSSS



O Transistor Bipolar de Juncao (TBJ)
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O TBJ npne o TBJ pnp

Falamos do TBJ npn mas existe também o TBJ pnp:
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Polarizando um Transistor Bipolar de Juncao (TBJ)
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Ativa Invertida Rev. Pol. (V;;<0)  Dir. Pol. (V<0)  I=I e l,=0 2227
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O Transistor Bipolar de Juncao (TBJ) no Corte ou na

Saturacao
| C
Corte Rev. Pol. (V<0) Rev. Pol. (V5>0) [=Iz=1~0
B npn (Vs < 0,5V)
Saturacao Dir. Pol. (Vgg>0) Dir. Pol. (V-4<0) Vgp=0,7V; V5=0,5V;
(Vze > 0,5V) (Ve <0,5V) V=02V
E
Saturacao
Ve 0,5 S I V, >0,5
Ve >0 V5 <0,5
- cortado saturado
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O Transistor Bipolar de Juncao (TBJ) na Regiao Ativa

Jee JcB
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Ativa Dir. Pol. (Vz;>0) Rev. Pol. (V5>0)  Vae=0,7VsIc=0odg e I.= B,

onde o= 0,99 ¢ 3 =100

j Ativa Invertida  Rev. Pol. (V3;<0) Dir. Pol. (V3<0)  Idem s6 que 3 muito menor




O Transistor Bipolar de Juncao (TBJ) na Regiao Ativa

Dir. Pol. (V3z>0) Rev.Pol. (Voz>0) Vyp=0,7VsI.=0dge l.=BI,

(Vo > 0,5V) onde o.= 0,99 e f = 100
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Polarizando um Transistor Bipolar de Juncao (TBJ)
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A curva |l x V¢ do Transistor Bipolar de Juncao (TBJ)
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A curva l; X Vg de um TBJ real
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O Transistor Bipolar de Juncao (TBJ) como chave

Exercicio: Determine a forma de onda V. quando se aplica na entrada do
circuito uma onda quadrada com periodo de aprox. 1ms e valores de tensao de
0V e 5V. Sabendo que 3 = 220, vocé pode dizer que o TBJ esta atuando como

chave?
Quando VB = 0V o TBJ esta cortado:
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O Transistor Bipolar de Juncao (TBJ) como chave

Exercicio: Determine a forma de onda V- quando se aplica na entrada do circuito
uma onda quadrada com periodo de aprox. 1ms e valores de tensao de 0V e 5V.
Sabendo que b = 220, vocé pode dizer que o TBJ esta atuando como chave?

Quando VB = 5V o TBJ esta conduzindo, mas na
ativa ou saturado? Devemos supdr uma situacao,

p.ex. saturado, e conferir o resultado

R LI,Z“LK:IB:5_0’7:430yA
RC
VC:C:+' 1k§ L2, 7 1K: 12-0,2
12V _ . R S A Ve _ IC — - Y :11,8mA
. | =5 10k i 12V—— 1k
- AMA—2"T T como I =11,8mA < 220x 4304
AT e | (94,6mA)
— sy TBJ saturado e
)\ V. =0,2Vel, =11,85mA
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O Transistor Bipolar de Juncao (TBJ) como chave

Exercicio: Determine a forma de onda V. quando se aplica na entrada do
circuito uma onda quadrada com periodo de aprox. 1ms e valores de tensao de
0V e 5V. Sabendo que 3 = 220, vocé pode dizer que o TBJ esta atuando como

chave?
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4° Aula:
O Transistor Bipolar de Juncao (TBJ)

Nesta aula voceé se tornou apto a:

- Explicar o principio de operacao do Transistor Bipolar de
Juncao (TBJ)

- Identificar o TBJ npn e o TBJ pnp

- Ildentificar quando o TBJ esta na regiao de corte, saturacao
ou ativa

- Enunciar as relacoes que compoem as leis do TBJ
- Descrever os modelos para o TBJ
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Até a proxima aula !!!
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